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Federal de Lausanne (EPFL), Suica. Em 1997 e 2001 trabalhou como Professor
Associado Visitante no Departamento de Engenharia Elétrica e da Computagdo na Texas
A&M University, USA. Atualmente atua em programas de pesquisa nas areas de
circuitos integrados analégicos e RF, circuitos baixa tensdao/baixa poténcia e modelagem
compacta do transistor MOS, que resultaram em mais de 70 publicacbes em
conferéncias e periédicos internacionais. E co-autor dos livios MOSFET Modeling for
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Apresentacao: Circuitos Integrados Analdgicos para Baixa Tensao e Baixo Consumo.

Resumo: Este minicurso tem como objetivo fornecer a estudantes de engenharia e
projetistas de circuitos informacoes atualizadas sobre topicos importantes do projeto de
circuitos integrados analogicos/RF e de modo misto em tecnologia CMOS para
aplicacoes de baixa poténcia. Uma introducdo inicial tratara de limitacdes fundamentais
no projeto de circuitos de baixas poténcias e as implicacoes da reducao na tensao de
alimentacdo. Uma introducdo ao modelo compacto do transistor MOS valido em todas
as regioes de operacdo permitira a audiéncia relacionar algumas das limitacoes
fundamentais dos circuitos baixa tensdao/baixa poténcia as propriedades dos transistores
MOS. Alguns blocos basicos utilizados em circuitos analogicos CMOS serdao
apresentados para ilustracdo de técnicas utilizadas para projetos de circuitos baixa



tensdao/baixa poténcia.



